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Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена експериментальному визначенню впливу наявності низьковимірної
провідності на параметри шумових процесів. Досліджено особливості поведінки шуму в субмікронних Si
МОН польових транзисторах, в інверсному каналі яких має місце помітне квантування електронів по енергії,
в AlGaN/GaN гетероструктурах з двовимірним каналом провідності, а також у вуглецевих нанотрубках і
польових транзисторах на їх основі. Встановлено, що низькочастотний шум струму через одиночну молекулу
викликаний конфігураційними флуктуаціями і є фундаментальною характеристикою системи.

2. The thesis is devoted to the experimental study of the nature of the noise phenomena in devices and materials
with low-dimensional conductivity. Investigated the behavior of noise in submicron Si MOSFETs in inverse channel
which has a noticeable quantization of electron energy, in AlGaN/GaN heterostructures with two-dimensional
conduction channel, as well as carbon nanotubes and field effect transistor based on them. Found the cause of the



excess noise component in the AlGaN/GaN heterostructure field effect structures with two-dimensional
conduction channel. Established that low noise that accompanies the current through a single molecule placed
between contacts mechanically controlled break junction induced by fluctuations configuration is the fundamental
characteristic of the system.
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